




























































专利名称(译) 有机发光二极管显示器及其制造方法

公开(公告)号 USR45235 公开(公告)日 2014-11-11

申请号 US13/598033 申请日 2012-08-29

[标]申请(专利权)人(译) CHOI HEEDONG

申请(专利权)人(译) CHOI，HEEDONG

当前申请(专利权)人(译) LG DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 CHOI HEEDONG

发明人 CHOI, HEEDONG

IPC分类号 H01L51/40

CPC分类号 H01L2924/0002

审查员(译) 波特，ROY

优先权 1020080093424 2008-09-23 KR
1020080083305 2008-08-26 KR

外部链接 USPTO

摘要(译)

一种有机发光二极管显示装置，包括开关TFT和形成在基板上的驱动
TFT;在TFT上形成外涂层;漏电接触孔通过去除外涂层的一部分而暴露驱
动TFT的漏电极的一部分;第一电极与驱动TFT的漏电极接触;暴露像素的
孔径区域的堤图案;形成在第一电极上的有机层;形成在有机层上的第二电
极，其中堤图案阻挡形成漏极接触孔的区域。
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